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Revendicare:

Procedeu de obtinere a straturilor epitaxiale de fosfura de indiu din faza gazoasd, care include pregatirea utilajului, decaparea
chimica a substraturilor, purjarea reactorului cu hidrogen, termostatarea triclorurii, incélzirea sursei si a substraturilor, decaparea
gazoasa a substraturilor, cresterea straturilor, caracterizat prin aceea ci la cresterea straturilor se utilizeaza concomitent sursele de
indiu lichid si fosfurd de indiu solidd, amplasate in canale diferite.



